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1. INTRODUCAO

O uso de tecnologias que reduz o consumo energético € cada vez mais
importante para melhorar seu faturamento, em um mercado cada vez mais
competitivo e acirrado, as industrias possuem poucas alternativas: vender mais (0
gue ndo é exatamente facil no ambiente econémico recessivo atual) e reduzir os
custos de producéo. Nesse sentido, tem se discutido outros meios. Um deles, que
entra em sintonia com os desafios do proprio Pais, € buscar maior eficiéncia
energeética, aproveitando ao maximo a energia comprada, cujo custo esta cada vez
mais alto. Para isso, é preciso identificar e reduzir desperdicios e encontrar
solugdes para que os equipamentos mantenham a produg&o, consumindo menos.

Uma ampla classe de materiais opticamente ativos vem despertando
interesse comercial, especialmente aqueles com absorgéo, transmissao ou reflexao
controlaveis, devido as suas potenciais aplicacées. Esses materiais cromdgenos e
sdo conhecidos pela capacidade de mudar suas propriedades Opticas, em resposta
a alteracdes nas condicfes que alguns materiais ou sistemas apresentam de mudar
a cor (absorcdo e/ou reflexdo espectral) reversivelmente, em resposta a um
potencial externo aplicado. (ANDRADE, 2015)

Como alternativa, para evitar o desencadeamento de uma crise energética,
conta-se com o desenvolvimento de pesquisas para a producdo de energias
renovaveis. Entretanto, € dificil prever-se que essas fontes podem ser capazes de
substituir a energia féssil em um futuro préximo (IEA, 2004)

Para processos de difusdo em estado estacionario, a equacdo que
correlaciona o fluxo de difusdo J com o gradiente de concentracdo dC/dx é
chamada de PRIMEIRA LEI DE FICK. (PMT, 2005)
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Figura 1: first law of Fick (CRANK, 1975)

O proposito do trabalho é mostrar um dos métodos computacional da difuséo
quimica de ions litio em filmes finos de WOz preparados pelo processo de sol-gel.
Apresentar o quanto o estudo e as aplicacdes desse tipo de dispositivo pode ser
benéfico em diversos setores como industrial, saude, comércio, residencial de
maneira mais sustentavel.


mailto:lourenzo.menezes.rodrigues@hotmail.com
mailto:marco.paulsen.rodrigue@gmail.com

Sl SEMANA XXVIII CONGRESSO DE
-
B Lot zors C’ D c I INICIACAQ CIENTIFICA

ion de litio

Elétron

Figura 2: esquema de dispositivo eletrocromico (RODRIGUES, 2018)
2. METODOLOGIA
2.1. Entender o conceito de eletrocromismo

Fenbmeno apresentado por alguns compostos quimicos de mudanca
reversivel de cor quando uma descarga de carga elétrica sobre ela é aplicada.

2.2 Entender o conceito de difusao

Um processo fisico em que substancias sédo transportadas de uma regiao
mais concentrada para outra menos concentrada (a favor do gradiente de
concentracdo) de maneira aleatéria e espontanea.

2.3. Resolver matematicamente a segunda lei de Fick

Obter as expressdes do coeficiente de difusdo quimica, de ions litio para
dois casos na interface eletrodo-eletrolito.
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Figura 3: second law of diffusion (CRANK, 1975)
2.4. Confirmar codigo de programacao

Validag&o do codigo computacional e do exemplo matematico com base nos
dados experimentais,
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2.5. Caracterizar os filmes

Caracterizar eletroquimicamente os filmes por técnicas de voltametria ciclica,
cronocoulometria, cronoamperometria, impedancia eletroquimica e
cronopotenciometria.

2.6. Propriedades influentes

Estudar as propriedades influentes nos perfis de absorbancia e transmitancia,
comparando-os com o perfil teérico de densidade de cargas.

3. RESULTADOS E DISCUSSAO

A partir do estudo obtivemos os resultados dos seguintes parametros dos
dispositivos, eficiéncia eletrocrbmica, o quanto € obtido nas variagbes das
propriedades 6pticas e quanto foi inserido de corrente, memaria 6ptica que nos diz
0 quanto esta permanecendo no dispositivo, tempo de resposta o quanto da
durando para acontecer a medida que é posto a carga, estabilidade ndo a ver
variacdes de cor e a durabilidade o quanto tempo o filme esta durando
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4. CONCLUSOES

Tendo em vista 0s aspectos observados é com a implementacéo da
simulacdo computacional que podemos obter resultados mais precisos, com
menor tempo no estudo do problema, para isso foi necessario um bom
entendimento matematico e conhecimento de programacao, nesse caso octave e
mathlab com uma vasta gama de opg¢des linguagem para testes futuros.

O beneficio do uso de filmes finos, mostra que a producgéo de dispositivos
mais eficiente, traz vantagens ao meio ambiente, menor emisséo raios UV, de gas
carbonico (CO2), e econdbmico com menor consumo de eletricidade, a medida que
avanca a pesquisa.
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